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氮化镓微波器件的发展现状和趋势 
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报告摘要：微波器件应用广泛，是通讯、雷达等设备“听得见、看得远、辩的清”的核
心电子器件。宽禁带半导体氮化镓材料性质独特、适合制备出更宽频带、更大功率、更
高功率和更高可靠性的微波功率器件，是微波器件的更新换代产品，成为微波技术的制
高点，也是国际上氮化物半导体的研究热点。本报告将介绍十余年来，尤其是宽禁带半
导体推进计划实施以来我国在氮化镓领域遇到和突破的一系列重大科学技术难题，以及
氮化镓微波器件及其应用领域取得的重大进展，最后将在国际最新进展的基础上给出该
领域可能的发展趋势。 
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